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摘要(译)

本发明涉及一种TFT-LCD阵列基板及其制造方法，阵列基板包括形成在
基板上并限定了像素区域的栅线和数据线，所述像素区域内形成有像素
电极、薄膜晶体管和公共电极，还包括由导电薄膜材料制备的黑矩阵，
所述黑矩阵与所述公共电极连接。制造方法包括：形成包括栅线、数据
线、像素电极和薄膜晶体管的图形；形成包括公共电极和黑矩阵的图
形，所述黑矩阵由导电薄膜材料制备，并与所述公共电极连接。本发明
通过将黑矩阵图形设置在阵列基板上，且黑矩阵与公共电极连接，使黑
矩阵不仅可以有效遮挡漏光区域，而且可以作为公共电极的连接总线，
有效解决了现有结构生产成本高和公共电极延迟的技术缺陷。
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